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L. HOZER: Degradacja charakterystyki I-V warystoréw z ZnO - nowy mechanizm

Degradacja charakterystyki pradowo-napigciowej warystoréw z tlenku cynku sta-
nowi obecnie jeden z najwazniejszych probleméw przy opracowywaniu i wytwarza-
niu tego typu materialédw. Dokonano pomiaréw degradacji warystordw z ZnO i na
tej podstawie zaproponowano nowa interpretacje mechanizmu tego zjawiska. Zgod-
nie z tym modelem zmiany wysokosdci barier potencjatu ne granicach ziarn ZnO
nastgpuja na skutek desorpcji jonéw tlenu z powierzchni miedzyfazowej. Jony

te s@ nastepnie transportowane wzdiuz granic ziaren do powierzchni zewnegtrz-
nej elementu.

A. KULCZYCKI: Mikrostruktura i wiasnosci mechaniczne elektrolitu statego
Mg-PSZ-A1,04

Przygotowano polikrystaliczny roztwdr staty ZrOp - 8,55% mol., MgO-1,84% mol.,

Y203. Cze$é otrzymanego materiatu domieszkowano 10% wag. AlpOz. Prébki spieka-

no w zakresie temperatur 137041970 K, w powietrzu., Dowiedziono, Ze domieszka
- Alp0z poprawia jednorodnosc¢ mikrostruktury i ogranicza rozrost ziaren.

W przypadku materiatu domieszkowanego ulege zawezeniu temperaturowy przedziak

przemiany fazowej ZrO3 — 2Zr0J. Jest on réwniez przesuniety w kierunku wyz-

szych temperatur. Prébki materigiu zawierajgcego Al03, spiekanego w 1820 K,

wykazaly obecno$é¢ niestabilnych mikropekniec, quasi-statyczny rozwéj pekniec

termicznych oraz stosunkowo wxsokie przewodnictwo jonowe

(6970 K = 2+2 + 10°3 2-1.cm-1),

W. MUSZKAT, W. OLESINSKA: Wpiyw rodzaju atmosfery spiekania warst metalicznych
ne wytrzymatosc zlgczy ceramike-metal

Mikrostruktura warstw metalicznych spiekanych na ceramice korundowej i wytrzy=-
matosc mechaniczna zigczy ceramike-metal zaleza od mikrostruktury stosowanych
proszkéw metalicznych i rodzaju atmosfery ~piekania. Wysokg wytrzymatosc
mechaniczng zltaczy uzyskuje sie = proszkédw o niezaglomerowanej mikrostruktu=-
rze, Ztacza lutowane z warstwami metalicznymi spiekanymi w mieszaninie zawiera-
jacej 50% wodoru i 50% azotu maja wyzszg wytrzymaio$é niz zlgcza lutowane

z warstwami spiekanymi w czystym wodorze.

A. GLADKI, W, MUSZKAT, W. OLESINSKA: Wpiyw mikrostruktury proszku wolframu
na wtasciwosci wielowarstwowych spiekéw ceramika-metal

Przedstawiono wyniki badern wpiywu uziarnienie i mikrostruktury proszkéw wol-
framu na jakos¢ spieczenia, sdhezje do podioza oraz dopassowanie skurczliwogci
warstwy wolframowej i ceremiki w technologii ceramiki wielowarstwowej. Stwier-
dzono, ze dobre spieczenie i adhezje warstw uzyskuje sie z proszkami pozbswio-~
nymi agregatéw ziaren. Skurczliwos$c warstwy wolframowej daje sie regulowad
uziarnieniem stosowanych proszkéw wolframu oraz domieszkowaniem proszku molib-
denu. Ma to zasadnicze znaczenie dla uzyskiwanis spiekéw pozbawionych defor-
macji ksztaitu,.
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L. HOZER: Degradation of ZnO varistors I-V characteristic - a new mechanism

Degradation of current-voltage characteristic of ZnO varistors is one of the
most sophisticated problems to be solved. Thus measurements of degradation
process of MOV varistors were conducted. The results led to & new interpreta-
tion of the process. According to the model changes of potential barrier
heights on zinc oxide grain boundaries are caused by oxygen ions desorption
from the interfaces. Then oxygen ions are transported along grain boundaries
to the outer surface of the device.

A. KULCZYCKI: Microstructure and mechanical properties of Mg-PSZ-Alzo3 solid
electrolyte

Polycrystalline ZrO0, - 8,55% mol.,Mg0 - 1,84% mol.,Y,0, solid solution, pure
and doped with 10wt% of Al,0,, was prepared by copre%iaitation method. It was
sintered in the tempereturg ?ange 137041970 K, in air. It was proved that ad-
dition of Q& - Al,0, improves uniformity of microstructure and results in lo-
wer average grain“sfze. Also, in the case of doped material the Zr0§ —8:Zr0
transformation temperature range was narrowed and replaced toward higher tem=
peratures. (@ - Al 03 - containing material, sintered in 1820 K, exhibits
quasi=-static thermgl cracks propagation, presence of unstagle microcracks
and relatively high ionic conductivity (68,0 = %/2 . 1073 2-1 em=1).

W. MUSZKAT, W. OLESINSKA: The effect of furnace atmosphere composition of the
metallizing layer on the strengths of ceramic-metal joints

The microstructure of metallic layers sintered on alumina ceramics and resul-
ted mechanical strength of ceramic-metal joints depends on microstructure of
applied metallic powders and atmosphere sintering as well. High mechanical
strength joints may be prepared only with a metallic powder having no agglome-
rated microstructure. Joints soldered with a matellic leyers sintered in the
atmosphere contained 50% of hydrogen and 50% nitrogen have shown better mecha-
nical strength than those sintered in pure hydrogen.

A. GLADKI, W, MUSZKAT, W. OLESINSKA: The effect of microstructure of wolfram
powders on properties of multilayer cersmic substrates -

The aim of the paper is to present some results of investigations of the in-
fluence of the particle size and microstructure of the tungsten powders on the
quality of sinter, on the adhesion to the substrate asnd matching of the layers
and ceramics shrinkage in the MLC technology. It was found thst: 1/ a good
sinter and good layers adhesion have been obtaihed with the powders without
aggregates of particles and 2/ the shrinkage of tungsten layer can be control-
led by the tungsten powders particle size and by the doping of molybdenum pow-
der. This fact is essential for obtaining metalized substrate without the sha-
pe deformation.
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J. X033P: Jlerpajanufd BOATb-aMOepPHOH XapaKTEePHCTHKH LHHK-OKCHIHHWX BapHCTOPOB -
-HOBHE MeXaHH3M

Jllerpazanusd BOJbT-aMIePHOX XapaKTepHCTHKH HOUHK-OKCHAHHX BapMCTOPOB ABJIAETCA B Hac-
TOAMUA MOMEHT ONHHMM M3 CaMHX BAXHHX NPOGJIEeMOB NpPH paspalOTKe H M3TOTOBJIEHMH MaTe-
pHaJOB BTOro THma. B pa6oTe BHNOJHEHH H3MEepeHHA Jerpajauud BapucTopoB ZnO u Ha
3To#f OCHOBaHMHM NpejJioXeHAa HOBasd HHTepHnpeTalud MeXaHMU3Ma Jerpajanud. B cooTBeT—
CTBHHM C MOJENb H3MEHEeHHA BHCOTH HOOTEHNHANbHHX 6aphepoB HA rpaHHuax sepeH Zn0
MOABIANTCA B pe3yJbTaTe LeCOPOUAM HOHOB KUCIOPOZA U3 MexAypaszoBo#t MOBEPXHOCTH.
OTH HMOHH TPAHCHOPTHPYOTCA BIONb TDAHKL 3epeH L0 BHemHe#f NMOBEpXHOCTH JJIeMeHTa.

A. KYJIbUMIIKM: MMKpOCTDYKTypa M MeXaHHYeCKHe CBOHCTBAa TBEPAOTO JJEKTPOJHTA
Mg-PSZ-A1,0, ‘

MeTonoM COOCOXIEHHA NPHrOTOBJEH TaK HeJerHpOBaHHWH Kak ¥ JerupobaHHHi 10 Bec. %
(- Alp03 TBepau#t pactBop Zr0-8,55% Moxa., MgO-1,84% moxn., Y203 . Cnekanue Guio
NpoBeLeHO B jpuanasoHe Temneparyp 1370+1979 K, B Bosgzyxe. [lokasaHo, 4TO Zo6aBKa
(- Alp03 yayumaeT OILHOPOAHOCTb MHKPOCTDYKTYDH M OrpaHHYHBaeT pPOCT 3epeH. B cay-
Jae JIeTHPDOBAHHOTO MaTepHala TeMIepaTypHHA guanasoH $asoBOro npeBpameHusd

Zr0£ g ZrO{ CyXHBaeTCA M CMEMMBAETCA B CTOPOHY 6o0Jee BHCOKHX TeMIepaTyp.

B ofpasnmax c@nepxawmux O - Alp03 cnekansux B 1820 K, o6HapyxeHO HecTaGHIbHHE
MHKDOTDEmMUHH, KBa3sUCTaTHYECKHEe DAa3BHUTHE TepMyuec TPemUH ¥ OTHOCHTEJbHO GOJb=—
Wyl HMOHHYH NPOBOAMMOCTH ,6970 K = S v TUS =1l.em=1).

B. MYIIKAT, B. OJIECHHBCKA: BaudHHe cocTaBa aTMOCeph BXUTAHMA METANIU3aLUOHHOTO
CJOA Ha NMPOYHOCTh MeTaJJO-KepaMHUYeCKUX Craes

HccaenoBaHO BJMAHME MHUKDOCTPYKTYPH MOJAMGIEHOro INOPOmMKA ¥ aTMOChepH BXHIraHUA MeTa-
JAAU3ALUOHHOrO0 CJOA Ha NPOYHOCTH MeTalNo-KepaMHUYeCKHX crnaeB. Y3JH CnadHHHE C Me-
TAJIHYECKUMH CJOAMHM BXHUTaHHHMM B cpele cmecu 50% asora u 50% BOZOpoAa OTIHYANTCH
OYeHb BHCOKYXW MeXaHHUYeCKyn MNPOYHOCTKW. [[DOYHOCTHL CIaeB M3TOTOBJEHHHX H3 MOJHOIEe=
HOrO moppmka 6e3 arJoMepaToB SABJAETCA OYEHb BHCOKOH.

A, TJAIKHA, B. MMUKAT, B. OJIECHHbCKA: BauAHue MHKDPOCTPYKTYPH BOJbYPaMOro MOPOmKAa
Ha CBOHCTBa MHOTOCJOHHHX MeETANJO0-KepaMHYeCKHX CHJIaBOB

B pabGore nmpencTaBieHO pe3yJabTATH HCCJIEeLOBAHHHE BJIUAHHA 3E€PHHCTOCTH U MHUKPOCTDYK-—

TYPH IOPONMKOB BOJbpaMa Ha CNeKaeMoCThb, aAre3uio NO KepaMHYeCKOH NOLJNOXKKM a Takke
NPANACOBKY yCalKH BOJIbPPAMOT'O CJOA M KEpaMHKM B TEXHOJOI'MM MHOTOCJONHHX MeTallo-
~KepaMHUYeCKHX CnjaBoB. [[OATBepxJleHO, UYTO XOpPOmyl CIHEeKaeMOCTh ¥ aAre3uln MeTaJlau-

UYeCKHX IIJIEHOK MoJyyaeTcd C OesarpéraTHHMH NOPOmMKaMH. YcalKa BoJbppamMoro CJod MO-
XeT OHTb peryJuMpoBaHa 3epHHCTOCTH BOJbYPAMHHX MOPOMKOB H X006aBKOH MonuGLEHA.
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Przedstawione w niniejszym numerze artykuly, pozornie dotyczace
bardzo réznych zagadnieri, powigzane sg pewng nicig przewodnig, ktéra
stanowi rols mikrostruktury zaréwno surowca jek i spieku w ksztatto=-
waniu wtasnoéci uzytkowych ceramiki i potgczenia ceramiks-metal. Le-
szek Hozer przedstawia nowy mechanizm degradacji charakterystyki I-V
ceramicznego warystore ZnO, zwigzeny z desorpcja jonéw tlenu na gra-‘
nicy ziaren. Autor zaklada, ze pod dzistaniem pola elektrycznego jony
tlenu, adsorbowane na grenicach zisren w procesie spiekania, odrywa=-
ja sig i wedruje wzdiuz grenic ziaren do elektrody, co powoduje z ko-
lei zmniejsz3nie wysokoéci bariery potencjaiu i wzrost gestosci prea-
du. Interesujacym efektem jest peins odwracalnoséé tego zjawiska w pod-
wyzszonej temperaturze.

Wspomniany wyzej aspekt mikrostrukturalny jest szczegblnie wyrazny
w artykule Adama Kulczyckiego i dotyczy modyfikecji odpornoéci termo-
mechanicznej elektrolitu stalego Zr02-Mgo-Y203 przez dodestek rozpro-
szonej w podstawowej osnowie fazy c(-A1203. W obrazie odpornos$ci na
szok cieplny Autor uzyskal prawie quasistatyczn@ propagacje pekniec.
Neutralna dla przewodnictwa jonowego w stosowanym zakresie temperatu-
ry faza (- A1203, praktycznie nie wprowadza pogorszenia przewodnic~
twa jonowego elektrolitu.

Dwa nastepne artykuly W. Olesinskiej, W. Muszkata i A. Gladkiego,
dotycze wpiywu mikrostruktury proszkéw molibdenu i wolframu na wkias=~
noéci mechaniczne ztaczy ceramika korundowa-metal. Redaktor jako ce=-
ramik moze odnotowaé z satysfakcja, ze szkodliwa rols aglbmeratowej
mikrostruktury proszkéw w ich spiekaniu zostale potwierdzone réwniez
w proszkach metalicznych. Polecam przekonywujacy opis eksperymentéw
prowadzgcych do niwelacji deformacji powierzchni-kompozytu warstwowe-
go. Zagadnienie to jest donioste w technologii obudéw wielowarstwo-
wych.

Zdzistaw Librant
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NOWA KONCEPCJA ZARODKOWANIA I WZROSTU KRYSZTALOW DIAMENTU W SKORUPIE
ZIEMSKIEJ ORAZ JEJ GEOCHEMICZNE I EKSPERYMENTALNE UZASADNIENIE

Prezentowana praca stanowi prdébe wyjasnienia warunkdéw krystaliza-
cji diamentu w $rodowisku naturalnym, w celu zweryfikowania i unowo-
czeénienia ogélnie przyjetego modelu przemysiowego otrzymywania dia=-
mentu metode jego statycznej syntezy.

Rozwazania teoretyczne prowadzone w tym zakresie, przy wykorzysta-
niu rozlegiej literatury przyrodniczej i technicznej,wskazywaly, ze
zré6dio wegla dla tworzacych sie zarodkéw diamentowych moga stanowid
substancje weglowe pochodzenia organicznego.

Przyjete zalozenie zostalo potwierdzone pozytywnymi wynikemi préb-
nych syntez krysztaiéw diamentu na odpowiednio przygotowanym materia-
le weglowym pochodzenia organicznego. W takim przypadku diament pow-
staje w warunkach znacznie nizszych ci$nien /o ok. 40%/ w stosunku do
stosowanych w warunkach przemysiowych, wykorzystujacych grafit jako
2rédio wegla.
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materialéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazowek:

i

10.

11.

12.

13.

14.

Objetosci artykutéw nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcejniz 31 wierszy po
65 znakoéw. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w ’ egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w ! egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w * egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzgdza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powigkszenie nalezy podawac¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy objg¢
rysunki i fotografie tgcznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukc;ji).

. Po zakonczeniu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powolania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielko$ci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczer nalezy podawa¢ otéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrétéw, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
rébwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykulu opracowanego przez zesp6t Autor6w prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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